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POLARIZACION DIRECTA DE LA UNION PN

<— + I' — . —
PERMITE La Circulacion de Corriente Eléctrica
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POLARIZACION EN INVERSA DE LA UNION PN

NO PERMITE (Bloqueo) La Circulacidon de Corriente Eléctrica

DIODO - Semiconductor

El ) 12021
ectronca General 20 Mgtr. Ing. Victor Hugo Kurtz



PERMITE La Circulacion de Corriente Eléctrica
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NO PERMITE (Bloquea) La Circulacion de Corriente Eléctrica
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REPRESENTACION GRAFICA
de Componentes Eléctricos
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CARACTERISTICA DEL DIODO

El DIODO, es un dispositivo que permite
el paso de la corriente en un solo sentido

ii PRESENTA UN
COMPORTAMIENTO NO
LINEAL !l >
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Un simil hidraulico podria ser una valvula anti-retorno (o
retencidn), permite pasar el agua (corriente) en un unico
sentido.
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DIODO REAL

anodo cétodo 1 | [MA]
A K
—Pr— V [Volt.]
, I I | >
Simbolo 4 55 0 0.25 0.5
Silicio
Germanio
|ls= Corriente Saturacion Inversa
Vg K = Cte. Boltzman
KD-T Vp = Tension diodo
ID — IS ‘| € -1 g = carga del electron
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|, = Corriente diodo
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DIODO: DISTINTAS APROXIMACIONES
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Modelado de diodos

Modelo Ideal: Primera Aproximacion b
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Modelo Simplificado: Segunda Aproximacion "
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DIODO: LIMITACIONES

Tension inversa
maxima e

Ruptura de la Unidn
por avalancha

Corriente maxima

Limite térmico,
seccion del conductor

- 2

DO-41

COLOR BAND DENOTES CATHODE

600 V/6000 A

200 V /60 A

1000V /1A
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DIODO: Parametros facilitados por fabricantes

1N4007
DO-41
Vg = 1000V Tension inversa maxima
lomax (avy= 1A Corriente directa maxima
Ve = 1V Caida de Tension directa
Iz = 50 nA Corriente inversa

1N4148 /
el

DO-204AH (DO-35 Glass)

Vg = 100V Tension inversa maxima

lomax ayy= 150mA  Corriente directa maxima
Ve = 1V Caida de Tension directa
Iz = 25 nA Corriente inversa

A

v

NOTA:

Se sugiere con un buscador obtener
las hojas de caracteristicas de un
diodo (p.ej. 1IN4007). Normalmente
apareceran varios fabricantes para el
mismo componente.
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RECTA DE CARGA Y PUNTO DE FUNCIONAMIENTO

CIRCUITO
LINEAL

Caracteristica

Vie del diodo
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d Caracteristica del
PUNTO DE — | | circuito lineal
FUNCIONAMIENTO (RECTA DE CARGA)

»
»

Vo Vg Vv
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COMENTARIOS SOBRE CIRCUITOS

Los diodos (y el resto de dispositivos electronicos) son dispositivos

no lineales.

iNo se puede aplicar el principio de superposicion!

EJEMPLO TIPICO:

RECTIFICADOR
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